V Skalierungsfaktor o L Infeld-Leuchtdichteschwelle
J 4
=V (L /9 1-ssL/Lgn -1] [1]
000K [ =V (L, /9 1-s+s L/ Lo —1] [1] 8%9‘587 r':70(22 )" 9" 1] [[2]]
n=-0.25 2] ; _
v = 1/(0,0361 L ;0.3 3,
ook [V = 1/(0,0361L;039 3] 3 ey o7L$‘s ? o
Ls=0,025.0.705 s = 0.025.F “
s = SUeSut 1 s = 1/[1+(n V LY)VA-0] [5]
5= U1+ V LYUe) (5] : L,=0,1; 1; 10; 100; 1000 cdfn [6]
60CF L, = 0,1; 1; 10; 100; 1000 cdAn [6] w2381t —
3 : ¥ ;
V Skalierungsfaktor 00’ H s Infeld-Leuchtdichteschwelle
J Umfeld-Leuchtdichte
400 Umfeld-Leuchtdichte ~_3 o . =
221.696+° 1 0 L/[cd/m?] 0.6426
Ly/[cd/m? 10+ C H 1 100"
111111 ¢° ' '
20( 55.6875 PPt et 5 - 00049 0025 © }(2367 4
0, " 2 H H 0. et
P g 0 H H 0 H
e . : : : :
E ' 0 Infeldl'eucmdlchte L/[cd/m?] Infe\dleuchldlchle L/[cd/m2]
0,001 0,01 0,1 1 10 1000 10000 0,001 0,01 0,1 1 0 1000 10000
-3 -2 -1 [} 1 2 3 4 -3 -2 -1 [} 1 2 3 4
=3 log L/[cd/m2] =——> log L/[cd/m2]
BGA51-1A BGA51-2A
s Infeld I
*=V(Ls/ 9N 1-stsL/LYn -1 [1]
0,14 0,25 [2] 1254 [ =V (L /9 T-stsL/LYm -1 [1] S e
/(0,0361L;;039 3] h=—-025 5 e
0,028.9705 [4] V = 1/(0,0361 L5039 3] PECL
. 8 - o5
0.09 L+(n v U] 5] 1007, ~ 0,025.0.705 [ 5560
L, = 0,1; 1; 10; 100; 1000 cdfn [6] 5= 1[1+(n v L)1) 5] I il
0,04 s Infeld-Schwellenfaktor 75¢ |Ly = 0.1; 1; 10; 100; 1000 cd/n [6] ‘,1.'56'_2;375 g
Umfeld-Leuchtdichte L* Indfeldhelligkeit __:," ',' 120 E
0,04 Y Ly/ledm?] ~~g 50 Umfeld-Leuchtdichte 35i83.11 H f
0.0208 H
0 O ooies Ly/led/m?) 3113912 o : :
1000 126175¢ 1.° g
0,03 : e 251 01, R . :
: H H o : H
. . . P ' . O
0,01 ' : : [ Y L L L - . .
. Infeldleucmdlchte L/[cd/mZI Infeldleuchtdichte L/[cd/m?]
0,001 0,01 0,1 1 10 10000 0,001 0,01 0,1 1 10 100 1000 10000
-3 -2 -1 [} 1 2 3 4 -3 -2 -1 [} 1 2 3 4
=——> log L/[cd/m?] =3 log L/[cd/m?2]
BGA51-3A BGA51-4A

BGA51-3N




